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FICHE N° 16213

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Soitec

Domaines : Physique
Sous-domaines : Electronique
Organisme : ACONIT

Ville : Grenoble (Isere)

Modele : SOI (Silicium sur Isolant)
Matériaux : Plastique, Silicium

Description

Ce disque est un wafer (plaquette de silicium) vierge du fabricant SOITEC (nom construit a
partir de I'expression "silicon on insulator”, en francais silicium sur isolant) d'un diamétre de
20 cm dans sa boite de transport en plastique rigide transparent (PVC cristal). Il présente
une surface lisse de haute précision, ou surface destinée a recevoir l'impression des
microcircuits électroniques contenant des transistors. Le reflet violet sur cette face provient
de la couche d'isolant déposée sous la trés fine couche de silicium de surface. La surface
du wafer est parfaitement polie pour permettre le report des motifs a graver sans
distorsion.

Le wafers est associé une boite de transport individuelle transparente destinée a minimiser
les risques de bris et de pollution (une exposition a I'air avant utilisation le rendant impropre
a la gravure).

Utilisation

L'utilisation de wafers de type SOI de la firme francaise SOITEC permet de fabriquer des
transistors plus résistants aux effets des radiations qu'avec des wafers standards. De plus,
les fuites (ou déperditions) de courant des transistors sont plus faibles, ce qui permet de
diminuer de facon notable la consommation des circuits. Cet exemplaire provient des
réserves de l'Institut de microélectronique de Grenoble (ex IMEP-LaHC) et servait a
I'enseignement.
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Batch# :

Nb Wafers : Size :

SAMPLE| 1 8"

Silicon thickness : |Box thickness :

2050 A 4000 A

Date:

18-juin-98

Customer :
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